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1. Діодні та транзисторні наноструктури на основі похідних карбазолів для елементів електронної техніки

2. Diode and transistor nanostructures based on derivatives of carbazoles for the elements of electronic
technology

Реферат:
1. У дисертаційній роботі наводяться результати розробки конструктивно-технологічних підходів до
створення органічних польових транзисторних структур на основі вперше синтезованих органічних
напівпровідників похідних карбазолів та піразоліну. Аналіз вихідних та передаточних вольт-амперних
характеристик розроблених органічних структур показав, що їхні параметри не поступаються параметрам
транзисторних структур, сформованих на аморфному кремнії. Аналізуються причини зміни в поведінці
вихідних характеристик р-канальної структури на основі похідних піразоліну в залежності від геометричної
довжини каналу. Досліджується природа виникнення амбіполярної поведінки вихідних вольт-амперних
характеристик транзисторних структур на основі органічного напівпровідника 1,7-біс (9-етил- 3-карбазол)
N,N´-2- етил гексил перилен бісімід) під дією світлового випромінювання. На основі виявленого
електрострикційного ефекту в діодних структурах на основі зіркоподібних похідних карбазолу три (9-



гексилкарбазол- 3-ил) амін і електрон-транспортних сполук 3,6-ді(9- карбазол)-9- (2-етилгексил) карбазол-
алюміній запропоновано використовувати цю структуру для створення електромеханічних перетворювачів.

2. In the dissertation work the results of the development of constructive and technological approaches to the
creation of organic field transistor structures based on the first synthesized organic semiconductors of derivatives
of carbazoles and pyrazolin are presented. The analysis of output and transmission voltage characteristics of the
developed organic structures showed that their parameters are not inferior to the parameters of transistor
structures formed on amorphous silicon. The causes of changes in the behavior of the initial characteristics of the
p-channel structure on the basis of pyrazoline derivatives, depending on the geometric length of the channel, are
analyzed. The nature of the occurrence of ambipolar behavior of the output voltage characteristics of transistor
structures on the basis of an organic semiconductor of 1,7-bis (9-ethyl-3-carbazole) N, N'-2-ethyl-hexyl perylene
bisimide under the action of light radiation is investigated. On the basis of the detected electrostrictive effect in
diode structures based on star-shaped carbazole derivatives, three (9-hexylcarbazol-3-yl) amines and electron
transport compounds of 3,6-di (9-carbazole) -9- (2-ethylhexyl) carbazole aluminum it is suggested to use this
structure for the creation of electromechanical transducers.
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